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Dati Anagrafici: Francesco Priolo è nato a Catania il 25 Novembre 1961.  

Formazione: Laureato in Fisica con 110/110 e lode nel 1985, ha ottenuto il titolo di dottore di 

ricerca nel 1989. In questo periodo ha ricevuto Il Graduate Student Award della Materials Research 

Society a Boston per i suoi contributi alle transizioni di fase indotte da fasci ionici in silicio. Dopo 

un periodo di ricerca presso i Bell Laboratories di Murray Hill (USA), nel 1991 è entrato in 

organico presso l’Università degli Studi di Catania. Dal febbraio 2001 ricopre la qualifica di 

professore ordinario di Fisica della Materia (FIS\03).  

Attività didattica: Francesco Priolo ha insegnato corsi di Fisica Generale II, Fisica dei 

Semiconduttori, Dispositivi Elettronici, e Fondamenti di Fotonica. E’ stato coordinatore del 

Dottorato in Scienza dei Materiali (dal 2000 al 2005) e tutor di 14 tesi di dottorato di ricerca. 

Attività scientifica: Francesco Priolo è Direttore del Centro “Materials and Technologies for the 

Information and Communication Science” (MATIS) (www.matis.infm.it) del CNR-INFM, è co-

Editor della rivista scientifica internazionale Applied Physics A (Springer-Verlag, Heidelberg), 

nonchè Vice-Presidente della “European Materials Research Society” (Strasburgo). I principali 

campi di ricerca riguardano la fisica dei semiconduttori, la scienza dei materiali per la micro-, la 

nanoelettronica e la nanofotonica a base di semiconduttori del IV gruppo. In questi campi è autore 

di oltre 250 pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali, autore di un libro, Editor di 10 libri, 

detentore di 3 brevetti, frequente relatore a congressi scientifici nazionali ed internazionali (oltre 70 

relazioni su invito), nonchè organizzatore di una ventina di congressi scientifici internazionali. 

Francesco Priolo detiene un indice h di Hirsch di 34 e le sue pubblicazioni contano 

complessivamente circa 5000 citazioni. 
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